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Une Centrale de Proximité en Micro-Nanotechnologies

Résultats scientifiques à l’état de l’art

Tester rapidement des idées innovantes
Démontrer des faisabilités technologiques

Micro-Nanotechnologies & Biotechnologies

Boîtes et puits quantiques sur InP, Si et SiC poreux,Nanoparticules
complexes, Microtechnologies, MOEMS, Cristaux Photoniques, Nanolitho

holographique, OLEDs/OFETs, Microsystèmes sur Si, Composants 
photovoltaïques, fonctionnalisation de surface, Puces ADN, lithographies 

douces, Micro-antennes couches épaisses, …

Des projets « exogènes »

Plus d’une vingtaine de projets proposés par d’autres 
laboratoires depuis 2003

Taux d’ouverture de l’ordre de 20%

•Gravures humides, RIE, ICP, 
électrochimiques, FIB
•Epitaxies (EJM, LPE, VPE)
•Photomasqueur/synthétiseurs de 
puces ADN
•Microscopie optique, MEB, TEM, STM, 
AFM, ellipsométrie, XPS, SIMS, FTIR, 
DDX, profilométries mécaniques et 
optiques, fluorescence spatiale…
•Polisseuse, Microsoudeuse, cliveuse, 
scie à fil, scie à disque 6’’

Principaux équipements

•Chimie et préparation de surfaces
•Porosification par anodisation 
électrochimique
•Photolithographie UV, lithographie 
électronique, holographie
•Fours, RTA, diffusion thermique
•Evaporateurs (effet Joules, canon)
•Dépôts PECVD-ECR, PECVD multi-
électrodes, LPCVD, pulvérisation 
cathodique, dépôts électrolytiques

Parc de moyens de calcul et outils de (nano)caractérsations

Ouverture en interne comme en externe

Appui technologique aux recherches et aux collaborations

Formation et encadrement des personnels, doctorants et stagiaires

Enseignements technologiques pratiques

Quelques chiffres

Plus de 500 m2 de salles blanches et de salles technologiques 
propres 

Personnels techniques : 10 ETP (14 ITA/ITARF dont 5 dédiés 
procédés)

Budget annuel de fonctionnement : de l’ordre de 500 K€

Investissements réalisés : parc équivalent à 8,5 M€

Accueil/Formation/Encadrement : 30 permanents / 30 à 40 non 
permanents

200 heures dédiées à l’enseignement pratique

Technologies disponibles

Procédés standards (notion de service)

Procédés et filières spécifiques (collaboration scientifique)
�Filière III-V GaInAlAsP

�Filière Si / SiC : photovoltaïque, microtechnologies, Si poreux, SiC, oxydes épitaxiés

�Filière organique (OLED, OFET), Polymères

�Filière biopuces/labs on chip, Microcapteurs biomédicaux

�Filière Agrégats-Nanoparticules (PLYRA-Fédération Ampère)

Site UCB
50 m² salle 

propre (classe 100 
000 et 100 sous 
hottes dédiées)

Site ECL
100m² salle blanche 

(classe 10 000 et 
100 sous hottes 

dédiées)
200m²salles propres 

(classe 100 000)

Site INSA
60 m² salle 

blanche (classe 10 
000 et 100 sous 
hottes dédiées)

130 m² salles 
propres 

Le coût global des infrastructures hors process : environ 1,5 M€ H.T (coût du jour) 

http://inl.cnrs.fr
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Développements en nanomatériaux, nanophotonique et nanoélectronique

Des ressources au service des projets de recherche
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Top gate OFETsIon sensitive OFET

Flexible pentacene/PMMA 
OFETs on PET substrate
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Composants organiques
Biotechnologies

Microfluidique-Polymères

Photovoltaïque Silicium

Epitaxie par jets moléculaires

Photonique


